Дополнение 1
Научные конференции, 
симпозиумы, съезды, семинары и школы 
на 2012 г.

ОТДЕЛЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	№

пп
	Название и тема

мероприятия
	Место проведения,

ответственная

за проведение

организация

(адрес, телефон, факс)
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(тыс. руб.)
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проведения

(месяц);

продолжительность
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(в днях)
	Число участников:

всего

(в том числе иностран​ных)
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	Семинар: «Особенности применения электронно-лучевого литографа Raith 150TWO фирмы Raith GmbH при изготовлении Т-образных затворов полевых транзисторов для монолитных интегральных схем диапазона 30-90 ГГц»
	Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники РАН

117105, г. Москва, Нагорный проезд, 7, стр. 5

тел. (499) 1231420

факс:  (499) 1234464
	РАН

РФФИ
	300

300
	конец мая

3 дня.
	80

(7)


